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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.01

Тема дисертації:
1. Механізми росту, топологія та електричні властивості тонких плівок і наноструктур плюмбум телуриду.

2. Growth mechanisms, topology and electrical properties of the lead telluride thon films and nanostructures.

Реферат:
1. У роботі з використанням методів моделювання поверхні конденсатів у режимі атомно-силової мікроскопії
та кліткових автоматів виконано аналіз топології парофазних тонких плівок і наноструктур плюмбум
телуриду. Запропонована геометрична модель утворення рельєфу дозволяє в аксіоматичному вигляді
описати всі стадії формування наноструктур і їх самоорганізацію у залежності від умов росту і фізичних
параметрів досліджуваних систем. Встановлено, що процеси росту наноструктур плюмбум телуриду на
монокристалічних підкладках (0001) слюда, (111) барій фтор два мають активаційний характер, а кінетика їх
формування експоненційно залежить від часу осадження пари на підкладки, який у свою чергу, є
експонентою від її температури. Визначено просторові форми нанокристалів, їх взаємні орієнтації та
орієнтації відносно підкладок у гетероструктурах. Показано, що за досліджуваних значень технологічних



факторів реалізується у всіх випадках механізм Фольмера-Вебера із врахуванням орієнтаційного та
енергетичного впливів. Запропоновано і реалізовано представлення гістограм розподілу наноутворень за
висотою суперпозицією трьох функцій Гаусса. Показано, що розміри окремих наноострівців визначаються
процесами оствальдівського дозрівання за умови одночасної дії дифузійного і вагнерівського механізмів
масопереносу, внесок яких залежить від технологічних факторів осадження і температури випаровування.

2. The analysis of the topology of lead telluride vapor-phase nanostructures by surface condensates modeling
methods on the mode of atomic force microscopy and cellular automata executed at first in thesis. The proposed
geometric model of the terrain allows to describe all stages of nanostructures formation in axiomatic form
depending on the both the conditions growth and physical parameters of the system. At first established that the
growth processes of nanostructures of lead telluride on monocrystalline substrates plumbum telur/(0001) mica,
and plumbum telur /(111) bariy ftor two have activated character, and kinetics of their formation exponentially
dependent to the deposition time of vapor on substrate. And, this deposition time is the exponent of substrate
temperature. Was define the spatial forms of nanocrystallines, their mutual orientation, and orientation relative to
the substrates in heterostructures. It is shown that investigated values of technological factors is implemented in
all cases the Folmer-Weber mechanism taking into account the orientation and energy influencing. Was proposed
and implemented distribution histograms represent of height of nanoformations on their superposition of three
Gaussian functions. It is shown, that the size of individual nanoislands defined processes of Ostvald maturation
provided simultaneous action the diffusion and Wagner mass transfer mechanisms, whose contribution depends
on technological factors and evaporation temperature deposition.
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